
完成板厚: 1(+0.1/-0.1)MM

压合板厚: 0.97(±0.08)MM

板材类型: S1000-2M

备注信息:

产品编号：20211103-02

Stackup Information:

叠层阻抗信息

Image



Impedance Information:
序 类型 控制层 参考层 原始线宽 原始线距 原始线铜 成品阻抗 调整线宽 调整线距 调整线铜 设计阻抗

1 外层差分 L1 L2 3.3 4.7 95+/-9.5 3.85 4.15 95.31

2 外层差分 L10 L9 3.3 4.7 95+/-9.5 3.85 4.15 95.31

3 内层差分 L3 L2/L4 2.5 5.5 95+/-9.5 2.4 5.6 94.31

4 外层差分 L1 L2 3.3 4.7 100+/-10 3.5 4.5 100.61

5 外层差分 L10 L9 3.3 4.7 100+/-10 3.5 4.5 100.61

6 外层差分 L1 L2 3.5 4 95+/-9.5 3.7 3.8 95.13

7 外层差分 L10 L9 3.5 4 95+/-9.5 3.7 3.8 95.13

8 内层差分 L3 L2/L4 2.5 6 95+/-9.5 2.4 6.1 95.28

9 外层差分 L1 L2 3.8 3.8 90+/-9 4.1 3.5 89.69

10 外层差分 L10 L9 3.8 3.8 90+/-9 4.1 3.5 89.69

11 内层差分 L3 L2/L4 2.6 4.2 90+/-9 2.5 4.3 89.19

12 内层差分 L8 L7/L9 2.6 4.2 90+/-9 2.5 4.3 89.78

13 外层差分 L1 L2 4.2 3.8 85+/-8.5 4.6 3.4 84.93

14 内层差分 L3 L2/L4 3 4.5 85+/-8.5 2.9 4.6 84.94

15 外层单端 L1 L2 4.2 50+/-5 4.8 50.72

16 外层单端 L10 L9 4.7 50+/-5 4.8 50.72

17 内层单端 L3 L2/L4 2.5 50+/-5 2.5 48.99

18 内层单端 L8 L7/L9 2.5 50+/-5 2.5 49.49

19 内层单端 L6 L5/L7 2.8 50+/-5 2.5 48.93

20 内层单端 L3 L2/L4 3.8 40+/-5 3.8 40.38

21 内层单端 L8 L7/L9 3.8 40+/-5 3.9 40.33

22 内层单端 L6 L5/L7 4.3 40+/-5 3.8 39.88

23 外层单端 L1 L2 6 45+/-5 6 45.26

24 内层单端 L3 L2/L4 3 45+/-5 3 45.23

25 内层单端 L6 L5/L7 3 45+/-5 3 44.96

26 内层单端 L8 L7/L9 3 45+/-5 3 45.73
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原稿线宽      3.3     Mil     
调整线宽      3.85    Mil     
原稿线距      4.7     Mil     
调整线距      4.15    Mil     
原稿共面      /       Mil     
调整共面      /       Mil     
要求阻值      95      Ω      

外层差分
Edge-Coupled Coated Microstrip 1B

控制层:L1  上参考:/  下参考:L2  

    H1       3.02 Mil
    Er1      4.14    
    W1       3.85 Mil
    W2       2.85 Mil
    S1       4.15 Mil
    T1       1.4  Mil
    C1       0.5  Mil
    C2       0.5  Mil
    C3       0.5  Mil
    CEr      3.4     
    Imp      95.31Ω 

原稿线宽      3.3     Mil     
调整线宽      3.85    Mil     
原稿线距      4.7     Mil     
调整线距      4.15    Mil     
原稿共面      /       Mil     
调整共面      /       Mil     
要求阻值      95      Ω      

外层差分
Edge-Coupled Coated Microstrip 1B

控制层:L10  上参考:L9  下参考:/  

    H1       3.02 Mil
    Er1      4.14    
    W1       3.85 Mil
    W2       2.85 Mil
    S1       4.15 Mil
    T1       1.4  Mil
    C1       0.5  Mil
    C2       0.5  Mil
    C3       0.5  Mil
    CEr      3.4     
    Imp      95.31Ω 

原稿线宽      2.5     Mil     
调整线宽      2.4     Mil     
原稿线距      5.5     Mil     
调整线距      5.6     Mil     
原稿共面      /       Mil     
调整共面      /       Mil     
要求阻值      95      Ω      

内层差分
Edge-Couled Offset Stripline 1B1A

控制层:L3  上参考:L2  下参考:L4  

    H1       3.93 Mil
    Er1      4.32    
    H2       4.1  Mil
    Er2      4.14    
    W1       2.4  Mil
    W2       1.4  Mil
    S1       5.6  Mil
    T1       1.18 Mil
    Imp      94.31Ω 

原稿线宽      3.3     Mil     
调整线宽      3.5     Mil     
原稿线距      4.7     Mil     
调整线距      4.5     Mil     
原稿共面      /       Mil     
调整共面      /       Mil     
要求阻值      100     Ω      

外层差分
Edge-Coupled Coated Microstrip 1B

控制层:L1  上参考:/  下参考:L2  

    H1       3.02 Mil
    Er1      4.14    
    W1       3.5  Mil
    W2       2.5  Mil
    S1       4.5  Mil
    T1       1.4  Mil
    C1       0.5  Mil
    C2       0.5  Mil
    C3       0.5  Mil
    CEr      3.4     
    Imp      100.6Ω 

原稿线宽      3.3     Mil     
调整线宽      3.5     Mil     
原稿线距      4.7     Mil     
调整线距      4.5     Mil     
原稿共面      /       Mil     
调整共面      /       Mil     
要求阻值      100     Ω      

外层差分
Edge-Coupled Coated Microstrip 1B

控制层:L10  上参考:L9  下参考:/  

    H1       3.02 Mil
    Er1      4.14    
    W1       3.5  Mil
    W2       2.5  Mil
    S1       4.5  Mil
    T1       1.4  Mil
    C1       0.5  Mil
    C2       0.5  Mil
    C3       0.5  Mil
    CEr      3.4     
    Imp      100.6Ω 

原稿线宽      3.5     Mil     
调整线宽      3.7     Mil     
原稿线距      4       Mil     
调整线距      3.8     Mil     
原稿共面      /       Mil     
调整共面      /       Mil     
要求阻值      95      Ω      

外层差分
Edge-Coupled Coated Microstrip 1B

控制层:L1  上参考:/  下参考:L2  

    H1       3.02 Mil
    Er1      4.14    
    W1       3.7  Mil
    W2       2.7  Mil
    S1       3.8  Mil
    T1       1.4  Mil
    C1       0.5  Mil
    C2       0.5  Mil
    C3       0.5  Mil
    CEr      3.4     
    Imp      95.13Ω 
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原稿线宽      3.5     Mil     
调整线宽      3.7     Mil     
原稿线距      4       Mil     
调整线距      3.8     Mil     
原稿共面      /       Mil     
调整共面      /       Mil     
要求阻值      95      Ω      

外层差分
Edge-Coupled Coated Microstrip 1B

控制层:L10  上参考:L9  下参考:/  

    H1       3.02 Mil
    Er1      4.14    
    W1       3.7  Mil
    W2       2.7  Mil
    S1       3.8  Mil
    T1       1.4  Mil
    C1       0.5  Mil
    C2       0.5  Mil
    C3       0.5  Mil
    CEr      3.4     
    Imp      95.13Ω 

原稿线宽      2.5     Mil     
调整线宽      2.4     Mil     
原稿线距      6       Mil     
调整线距      6.1     Mil     
原稿共面      /       Mil     
调整共面      /       Mil     
要求阻值      95      Ω      

内层差分
Edge-Couled Offset Stripline 1B1A

控制层:L3  上参考:L2  下参考:L4  

    H1       3.93 Mil
    Er1      4.32    
    H2       4.1  Mil
    Er2      4.14    
    W1       2.4  Mil
    W2       1.4  Mil
    S1       6.1  Mil
    T1       1.18 Mil
    Imp      95.28Ω 

原稿线宽      3.8     Mil     
调整线宽      4.1     Mil     
原稿线距      3.8     Mil     
调整线距      3.5     Mil     
原稿共面      /       Mil     
调整共面      /       Mil     
要求阻值      90      Ω      

外层差分
Edge-Coupled Coated Microstrip 1B

控制层:L1  上参考:/  下参考:L2  

    H1       3.02 Mil
    Er1      4.14    
    W1       4.1  Mil
    W2       3.1  Mil
    S1       3.5  Mil
    T1       1.4  Mil
    C1       0.5  Mil
    C2       0.5  Mil
    C3       0.5  Mil
    CEr      3.4     
    Imp      89.69Ω 

原稿线宽      3.8     Mil     
调整线宽      4.1     Mil     
原稿线距      3.8     Mil     
调整线距      3.5     Mil     
原稿共面      /       Mil     
调整共面      /       Mil     
要求阻值      90      Ω      

外层差分
Edge-Coupled Coated Microstrip 1B

控制层:L10  上参考:L9  下参考:/  

    H1       3.02 Mil
    Er1      4.14    
    W1       4.1  Mil
    W2       3.1  Mil
    S1       3.5  Mil
    T1       1.4  Mil
    C1       0.5  Mil
    C2       0.5  Mil
    C3       0.5  Mil
    CEr      3.4     
    Imp      89.69Ω 

原稿线宽      2.6     Mil     
调整线宽      2.5     Mil     
原稿线距      4.2     Mil     
调整线距      4.3     Mil     
原稿共面      /       Mil     
调整共面      /       Mil     
要求阻值      90      Ω      

内层差分
Edge-Couled Offset Stripline 1B1A

控制层:L3  上参考:L2  下参考:L4  

    H1       3.93 Mil
    Er1      4.32    
    H2       4.1  Mil
    Er2      4.14    
    W1       2.5  Mil
    W2       1.5  Mil
    S1       4.3  Mil
    T1       1.18 Mil
    Imp      89.19Ω 

原稿线宽      2.6     Mil     
调整线宽      2.5     Mil     
原稿线距      4.2     Mil     
调整线距      4.3     Mil     
原稿共面      /       Mil     
调整共面      /       Mil     
要求阻值      90      Ω      

内层差分
Edge-Couled Offset Stripline 1B1A

控制层:L8  上参考:L7  下参考:L9  

    H1       4.05 Mil
    Er1      4.32    
    H2       4.14 Mil
    Er2      4.14    
    W1       2.5  Mil
    W2       1.5  Mil
    S1       4.3  Mil
    T1       1.18 Mil
    Imp      89.78Ω 
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原稿线宽      4.2     Mil     
调整线宽      4.6     Mil     
原稿线距      3.8     Mil     
调整线距      3.4     Mil     
原稿共面      /       Mil     
调整共面      /       Mil     
要求阻值      85      Ω      

外层差分
Edge-Coupled Coated Microstrip 1B

控制层:L1  上参考:/  下参考:L2  

    H1       3.02 Mil
    Er1      4.14    
    W1       4.6  Mil
    W2       3.6  Mil
    S1       3.4  Mil
    T1       1.4  Mil
    C1       0.5  Mil
    C2       0.5  Mil
    C3       0.5  Mil
    CEr      3.4     
    Imp      84.93Ω 

原稿线宽      3       Mil     
调整线宽      2.9     Mil     
原稿线距      4.5     Mil     
调整线距      4.6     Mil     
原稿共面      /       Mil     
调整共面      /       Mil     
要求阻值      85      Ω      

内层差分
Edge-Couled Offset Stripline 1B1A

控制层:L3  上参考:L2  下参考:L4  

    H1       3.93 Mil
    Er1      4.32    
    H2       4.1  Mil
    Er2      4.14    
    W1       2.9  Mil
    W2       1.9  Mil
    S1       4.6  Mil
    T1       1.18 Mil
    Imp      84.94Ω 

原稿线宽      4.2     Mil     
调整线宽      4.8     Mil     
原稿线距      /       Mil     
调整线距      /       Mil     
原稿共面      /       Mil     
调整共面      /       Mil     
要求阻值      50      Ω      

外层单端
Coated Microstrip 1B

控制层:L1  上参考:/  下参考:L2  

    H1       3.02 Mil
    Er1      4.14    
    W1       4.8  Mil
    W2       3.8  Mil
    T1       1.4  Mil
    C1       0.5  Mil
    C2       0.5  Mil
    C3       0.5  Mil
    CEr      3.4     
    Imp      50.72Ω 

原稿线宽      4.7     Mil     
调整线宽      4.8     Mil     
原稿线距      /       Mil     
调整线距      /       Mil     
原稿共面      /       Mil     
调整共面      /       Mil     
要求阻值      50      Ω      

外层单端
Coated Microstrip 1B

控制层:L10  上参考:L9  下参考:/  

    H1       3.02 Mil
    Er1      4.14    
    W1       4.8  Mil
    W2       3.8  Mil
    T1       1.4  Mil
    C1       0.5  Mil
    C2       0.5  Mil
    C3       0.5  Mil
    CEr      3.4     
    Imp      50.72Ω 

原稿线宽      2.5     Mil     
调整线宽      2.5     Mil     
原稿线距      /       Mil     
调整线距      /       Mil     
原稿共面      /       Mil     
调整共面      /       Mil     
要求阻值      50      Ω      

内层单端
Offset Stripline 1B1A

控制层:L3  上参考:L2  下参考:L4  

    H1       3.93 Mil
    Er1      4.32    
    H2       4.1  Mil
    Er2      4.14    
    W1       2.5  Mil
    W2       1.5  Mil
    T1       1.18 Mil
    Imp      48.99Ω 

原稿线宽      2.5     Mil     
调整线宽      2.5     Mil     
原稿线距      /       Mil     
调整线距      /       Mil     
原稿共面      /       Mil     
调整共面      /       Mil     
要求阻值      50      Ω      

内层单端
Offset Stripline 1B1A

控制层:L8  上参考:L7  下参考:L9  

    H1       4.05 Mil
    Er1      4.32    
    H2       4.14 Mil
    Er2      4.14    
    W1       2.5  Mil
    W2       1.5  Mil
    T1       1.18 Mil
    Imp      49.49Ω 
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原稿线宽      2.8     Mil     
调整线宽      2.5     Mil     
原稿线距      /       Mil     
调整线距      /       Mil     
原稿共面      /       Mil     
调整共面      /       Mil     
要求阻值      50      Ω      

内层单端
Offset Stripline 1B1A

控制层:L6  上参考:L5  下参考:L7  

    H1       3.74 Mil
    Er1      4.9     
    H2       3.42 Mil
    Er2      4.14    
    W1       2.5  Mil
    W2       2    Mil
    T1       0.59 Mil
    Imp      48.93Ω 

原稿线宽      3.8     Mil     
调整线宽      3.8     Mil     
原稿线距      /       Mil     
调整线距      /       Mil     
原稿共面      /       Mil     
调整共面      /       Mil     
要求阻值      40      Ω      

内层单端
Offset Stripline 1B1A

控制层:L3  上参考:L2  下参考:L4  

    H1       3.93 Mil
    Er1      4.32    
    H2       4.1  Mil
    Er2      4.14    
    W1       3.8  Mil
    W2       2.8  Mil
    T1       1.18 Mil
    Imp      40.38Ω 

原稿线宽      3.8     Mil     
调整线宽      3.9     Mil     
原稿线距      /       Mil     
调整线距      /       Mil     
原稿共面      /       Mil     
调整共面      /       Mil     
要求阻值      40      Ω      

内层单端
Offset Stripline 1B1A

控制层:L8  上参考:L7  下参考:L9  

    H1       4.05 Mil
    Er1      4.32    
    H2       4.14 Mil
    Er2      4.14    
    W1       3.9  Mil
    W2       2.9  Mil
    T1       1.18 Mil
    Imp      40.33Ω 

原稿线宽      4.3     Mil     
调整线宽      3.8     Mil     
原稿线距      /       Mil     
调整线距      /       Mil     
原稿共面      /       Mil     
调整共面      /       Mil     
要求阻值      40      Ω      

内层单端
Offset Stripline 1B1A

控制层:L6  上参考:L5  下参考:L7  

    H1       3.74 Mil
    Er1      4.9     
    H2       3.42 Mil
    Er2      4.14    
    W1       3.8  Mil
    W2       3.3  Mil
    T1       0.59 Mil
    Imp      39.88Ω 

原稿线宽      6       Mil     
调整线宽      6       Mil     
原稿线距      /       Mil     
调整线距      /       Mil     
原稿共面      /       Mil     
调整共面      /       Mil     
要求阻值      45      Ω      

外层单端
Coated Microstrip 1B

控制层:L1  上参考:/  下参考:L2  

    H1       3.02 Mil
    Er1      4.14    
    W1       6    Mil
    W2       5    Mil
    T1       1.4  Mil
    C1       0.5  Mil
    C2       0.5  Mil
    C3       0.5  Mil
    CEr      3.4     
    Imp      45.26Ω 

原稿线宽      3       Mil     
调整线宽      3       Mil     
原稿线距      /       Mil     
调整线距      /       Mil     
原稿共面      /       Mil     
调整共面      /       Mil     
要求阻值      45      Ω      

内层单端
Offset Stripline 1B1A

控制层:L3  上参考:L2  下参考:L4  

    H1       3.93 Mil
    Er1      4.32    
    H2       4.1  Mil
    Er2      4.14    
    W1       3    Mil
    W2       2    Mil
    T1       1.18 Mil
    Imp      45.23Ω 
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原稿线宽      3       Mil     
调整线宽      3       Mil     
原稿线距      /       Mil     
调整线距      /       Mil     
原稿共面      /       Mil     
调整共面      /       Mil     
要求阻值      45      Ω      

内层单端
Offset Stripline 1B1A

控制层:L6  上参考:L5  下参考:L7  

    H1       3.74 Mil
    Er1      4.9     
    H2       3.42 Mil
    Er2      4.14    
    W1       3    Mil
    W2       2.5  Mil
    T1       0.59 Mil
    Imp      44.96Ω 

原稿线宽      3       Mil     
调整线宽      3       Mil     
原稿线距      /       Mil     
调整线距      /       Mil     
原稿共面      /       Mil     
调整共面      /       Mil     
要求阻值      45      Ω      

内层单端
Offset Stripline 1B1A

控制层:L8  上参考:L7  下参考:L9  

    H1       4.05 Mil
    Er1      4.32    
    H2       4.14 Mil
    Er2      4.14    
    W1       3    Mil
    W2       2    Mil
    T1       1.18 Mil
    Imp      45.73Ω 


